
KF8F2320——DATA EEPROM 样例程序

引言

本应用笔记提供了KF8F2320—DATA EEPROM相关的配置信息以及

如何能够快速的理解并上手使用该模块的一些配置方式。

本应用笔记须与 KF8F2320 数据手册结合使用。



寄存器

寄存器使用说明：（此文中 EE代指 DATA EEPROM）

OSCCTL（系统控制寄存器）

TR0（P0 方向控制寄存器）

TR1（P1 口方向控制寄存器）

P1LR（P1 口输出锁存控制寄存器）

NVMADDRL（存放 EE 的 8 位地址）

NVMDATAL（存放 EE 写入或读出的数据）

INTCTL（中断控制寄存器）

NVMCTL0（EE 控制寄存器 0）：执行 EE的读写命令

NVMCTL1（EE 控制寄存器 1）：执行 EE的写命令



位使用说明：

DEEIF（写操作完成中断标志位）：当写操作完成时，标志位自动

置 1。



EE 样例程序框图

注：对于 EEPROM 的读和写操作有固定的程序步骤来执行，只需要直

接使用即可，不需要用户自行编写读写程序，具体程序内容详见后面

样例程序。



DATA EEPROM 读写样例简述：

开发环境：ChipON IDE

功能简述：对 EEPROM 的 0～127 空间进行多字节连续读写测试，完毕

后 LED2 熄灭。程序等待按键按下。128～255 空间进行单字节读写测

试，完毕后 LED3 熄灭。若中间有错误，则 LED2 点亮。至此程序结束，

此时可用 PRO 将 EEPROM 空间全部读出来，验证写 EE是否符合预期。

硬件连接：JP2 和 JP3 连接（跳线帽接黄色框里边的插针）



EEPROM 样例程序：

MCU 初始化：

EEPROM 读：

EEPROM 写：



多字节连续读 EE：

多字节连续写 EE：

主函数：



程序说明：在 while（P03）之前的部分程序当 CPU 上电之后就可开

始执行，当写入 EE的数据正确时，LED2 熄灭（上电时 LED2 和 LED3

点亮）。此时如果需要继续执行就需要按下按键 S1才能够继续执行后

续的连续读写部分，读写正确时 LED3 熄灭。对 EE 的读写调用函数具

体执行过程可看 EE读写代码。

注意事项：



1、对于 EEPROM 的读写操作需要使用固定的格式及固定的频率，

用户直接使用即可。

2、对于字节的连续读写，只需要使用数组和循环语句来重复操

作单字节的读写就可以达到目的。

3、当 CPU 读写 DATA EEPROM 时，不管 DATAP（EE 加密使能位，

低电平有效）设置为何值，都能够读写正确数据。


